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Прозрачная керамика на основе сложных оксидов со структурой граната рассматривается как материал для регистрации ионизирующих излучений сцинтилляционным методом альтернативный монокристаллам, поскольку керамическая форма обеспечивает сопоставимые или более высокие сцинтилляционные характеристики при лучшей технологичности производства. Такие материалы находят применение в приборах для регистрации ионизирующего излучения различной проникающей способности, в оборудовании для медицинской диагностики [1].
В данной работе оксидные порошки состава (Gd,Y)₃Al₂Ga₃O₁₂, активированные ионами Ce³⁺, Tb³⁺ и Eu³⁺ (GYAGG:RE), получали методом совместного осаждения с последующей термообработкой, что обеспечило формирование однородных по химическому и фазовому составу продуктов. Синтезированные оксидные порошки прессовали в плоские цилиндры и спекали в трубчатой печи при температурах выше 1700 °C в атмосфере кислорода. Полученные образцы прозрачной керамики полировали для улучшения оптических свойств. Все образцы имели высокую плотность, более 99 % от теоретической, и оптическое пропускание свыше 50 %. Установлено, что активация кристаллической матрицы различными редкоземельными ионами позволяет эффективно регулировать спектральные и временны́е параметры люминесценции.
Для образца GYAGG:Ce регистрировали амплитудный спектр сцинтилляции и сопоставляли его со спектром эталонного монокристалла GAGG:Ce,Mg с известным световыходом (~25800 фот./МэВ). Для образцов GYAGG:Tb и GYAGG:Eu измерения проводили в токовом режиме (измеряли напряжение на аноде ФЭУ). Сцинтилляцию возбуждали α-частицами источника ²³⁸Pu (Eₚ = 5,5 МэВ). В таблице 1 приведены значения световыхода.
Таблица 1 – Результаты анализа фотопиков на амплитудных спектрах для монокристалла GAGG:Ce,Mg и керамических образцов GYAGG:RE (RE = Ce, Tb, Eu)
	Образец
	Световыход, фотонов/МэВ

	монокристалл GAGG:Ce
	25800

	GYAGG:Ce
	27600

	GYAGG:Tb
	29500

	GYAGG:Eu
	9400
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